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Антенный переключатель (АП) предназначен для соединения передатчика и приемника с соответствую-

щими антеннами, которые могут меняться в зависимости от диапазона рабочих частот и необходимой направ-
ленности связи. 

В качестве антенных переключателей обычно используются PIN-диоды. 
По области применения PIN-диоды подразделяют на:  смесительные (например: 2А101 - 2А109);  детек-

торные (например: 2А201 - 2А203); параметрические (например: 1А401 - 1А408); переключательные и ограничи-
тельные (например: 2А503 - 2А524); умножительные и настроечные (например: 2А601 - 2А613);  генераторные 
(например: 3А703, 3А705). 

Небольшие размеры и вес PIN-диодов, высокая скорость переключения, а также незначительные пара-
зитные элементы позволяют использовать их в миниатюрных широкополосных управляющих компонентах ра-
диотрактов  АФУ. ВЧ-коммутаторы на PIN диодах позволяют получить высокий уровень запирания сигнала в за-
крытом канале и малые потери в открытом, а также позволяют коммутировать сигналы большой мощности. При 
дискретном изменении управляющего тока PIN-диод применяется в переключателях, дискетных модуляторах, 
аттенюаторах и фазовращателях радиочастотных сигналов. В настоящее время применяются в основном крем-
ниевые PIN-структуры.  

Типовые схемы PIN-переключателей приведены на рисунке 1 и рисунке 2. 

 
 

Рисунок 1 - Широкополосные PIN-диодные переключатели 

 

 
 

Рисунок 2 - Последовательно-параллельный PIN-диодный переключатель 

 
Последовательное включение диода находит широкое применение в выключателях малого уровня мощ-

ности. При увеличении мощности коммутируемого сигнала значительно возрастают искажения, вносимые дио-
дом в сигнал, проходящий через него в открытом состоянии ключа. Для мощных сигналов применяются схемы с 
параллельным включением диода в линию или смешанные схемы. При конструировании широкополосных диод-
ных выключателей используется последовательное включение нескольких диодов. Приведѐнные схемы могут 
обеспечить в одном выключателе диапазон частот от 0,2 до 18 Ггц. 
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